Deb°PoNfD»NEN,DuN, B, DY:DY:D¥D2D°NTD D¥:DY:DY:NN... N,DuN...D%DY:D»D¥:D3D Dl DeD"DE (Deb D¢ D¢D" DE) -

"D PYDYDY:D2D°N1TD D, B¥N,D»D NiD°NZN, D»D, D DuUNED° DN, B DY:D3D¥:DYaNNZN%DubD¥s"
Oéélita [eéieaé Adédidudae+

...........

DeD°D¢ D NeD°D»:
D’D°N,D° NeD¥:D-D"D°P¥2D Ne : 05.01.2013 15:50:00

Oaéoeundoa yeiineee e didaasaiey (OY
Niefife 1fifains i6aseéaseé

1. Ayoéei AL, 1aéneitaa I.E., Oeéiita I.A. 115ed1a8 1@célodiiadancdins ailiaseé aieioaiiadind
Badaeoasenoee éiioaéoia idoage-iesistaiaiee// OOI. - 1983. - 0.17, 4.6. - N.1147-1149.

2. Filonov N.G., Maksimova N.K., Vytkin A.P., Romanova I.D., Mysik A.M. Transport mechanism in
GaAs Schottky diodes. Deep centres effects// Phys.stat.sol.(a). - 1984. - V.83. - P.701-708.

3. Ayoéei A.l., Edléiaa E.A., 1aéneitaa i.E., Oeeaoia A.E., Oeééiita I.A. Odicl-yedéode+anéed
yagaiey a é1ioaéoas 140aeé - GaAs ide aieciodiiili aaagaiee // O0I. - 1990. - 0.24, a.1. - N.109-114
4. Filonov N.G. A Device for Producing Pulse Pressures// Instrum. and Experimental Techniques. -
1999.-V.42, N 3. - P.416-419.

5. Oé&iita I.A. E &fidin6 11ded1ad ecatol+ins oiéta a iayité adoae AAO f0d68-000 fi 4adu&di
@iooée ia GaAs// 1ac&deagd VIl Dififieénsié é ibee ?Ad-fidiea aaeeey - 992. - Ofifie, 1999. -
N.214-216

6. N.G. Filonov A Stable Temperature Sensor Based on GaAs Structures with Schottky Barriers //
Instrum. and Experimental Techniques. - 2002.-V.45, N3. — P.412-415

7. Aiefieita 1.A., 1aéneitaa I.E., Oeélita I.A., xadieéta A.A. Aseyied onetagé eaotaiiar iainediey ia
Aaci+6anoaeodelind naiénoaa ieaie aeleneaa 161aa / Niadai&iiod idtaeain 6eceéee e oddileiae
Na. fioaodé. - 2002. — Oiiné. OAO.2002. — i1.53-55

8. N.K. Maksimova, N.G. Filonov, O.V, Anisimov, E.V. Chernikov Peculiarities of Re-sponse to CO of
Pt/Sn0O2:Sb thin Films// Sensor and Actuators — 2004 — N 8. — N.88 — 94

ANAA o s

9. 1.A. Oeeliia, I.E. iaéneitaa, 1.A. Aiefeita, A.A. & 49. 1RTaaiiinoe 1oeeeeéa ofieed igaiié Pt/Sn02:Sh

o>
Do
ox
Qo

(03

10. I.A. Oeéiita Noaoeroeea: O+aaiia ifitaed. 2-a ecaaied. Ofifié: OAIO, 2005. - 208 fi.

Y E48¢ -8néed NaTénoaa nodoe-06d fi 42004
giooée ia GaAs// A&noieé OAQ, fi&d. «Oéceéar. — Oiife,0A0. — 2005. — 1 285. — 4.121-128
12. Oeéilita I.A., Aaveineay N.E., Elaasdiél E.A. Ajagec iTadiiinodé nod6eooda iioléia iieacitd
daRGaMTa & é1aenoe+aneed nefodias// Nodaodae+anéeé 6idaa-edi+-aneeé aiasec — Aeaoddeiaosa:
Eca-at OAOO-OIE, TiT «010 OIE», 2007. —1 2 (2). — i1.90-97
13. I.A. Oeéiita, E.A. Etaagaiel, N.E. Aaueineay Aiagec ilo1éia a é1aenoe+anées nenodias //
Aafnoieé OAQ, fad. «Yéiilieéa. Aeiéiaey». — Oiné, OAO, 2007. — 1 300(ll). — .77-79
14. Oeééiita I.A., Aaveifieay N.E., Efaasdiél E.A. Ajagec iod6eoodi i1oiéta ii-eacits 6anodmia a
élaenoe+anéees nefodiad// i61asdit ffadadiaiiié yeéiiieée. Aadaceénées 1daeasiadiainé iao=it —
ajageoe+aneeé eodias.- Naiéo 140404604, 2007. — 1 4 (24). — i, 472-476
15. [.A. Oeéiita, N.E. Aateifiéay 1aoiaieiae+anéed iitaaiiinoe siaefoe+aneial aiageca//
Nodaodae+anéeé 6idaasai+-aneeé aiagec — Aéanddeiacda: Eca-ai OAOO-OIE, M «OIO OIE»,
2008.—-11 (4). — A.67-72
16. A.i. Nigaaoia, I.A. Oeéiiia, E.A. Efaasdiél Eiaefioe+aneeé 1iadia é oioiedi-aaiep iifaaveliiié
fiodaodaee 6edi0//iaidaseidio eiifaaoeé — iifeaa, CAl «Eca. All «Ad&4aiieéiar, 2008. - 12 (02). — N.

().
&ia

http:/ftic.tsu.ru/www 26.04.2024 14:19:34 - 1


http://tic.tsu.ru/www
mailto:alexsmail@sibmail.com

136-146
17. I.A. Oeeiita Efaenoeea: O+aaia i

AAAAAAAAAAAA

http:/ftic.tsu.ru/www 26.04.2024 14:19:34 - 2


http://tic.tsu.ru/www
mailto:alexsmail@sibmail.com

